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RESUMO

O propdsito deste estudo consistiu em avaliar a influéncia de diferentes tratamentos de superficie
de implantes na remodelacdo 0ssea, ap0s a osseointegracdo. Para isto, implantes de titanio
comercialmente puro (Ticp) modificados por feixes de LASER (SL) sem e com deposicédo de
hidroxiapatita (HA) pelo método biomimético, sem (SHAST) e com tratamento térmico (SHACT)
foram comparados com implantes de superficie modificada por tratamento acido (SA) e com
implantes com superficie usinada (SU). Setenta e cinco implantes foram instalados nas tibias de
45 coelhos, que foram submetidos a eutanasia apés 30, 60 e 90 dias. Apos a remocao dos
implantes por torque-reverso, o material foi processado para inclusdo em parafina. Cortes
contendo porcbes de tecido O6sseo presente ao redor dos implantes foram corados com
hematoxilina e eosina e submetidos a analise morfologica e a histomorfometria para obtencao
da porcentagem de matriz 6ssea (%MO). Além disto, foram realizadas imuno-histoquimicas para
deteccdo de fosfatase alcalina (ALP) e de fosfatase acida resistente ao tartarato (TRAP),
expressas por osteoblastos e osteoclastos, respectivamente. A analise morfolégica sugeriu
apenas modificacfes qualitativas na matriz 6ssea, além de aumento na quantidade da mesma,
de 30 para 60 e 90 dias. Quando as superficies foram comparadas, num mesmo periodo, nao
foram encontradas diferencas morfologicas ou na %MO. Além disso, também parecem ndo haver
diferencas na expressao de ALP e TRAP. Deste modo, os resultados obtidos indicam que os
tratamentos de superficie parecem ndo influenciar significativamente a remodelagéo 6ssea apos
a aquisicao da osseointegracao.
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